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EDITAL PARA A SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA
PARA O PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec)
IFSP CAMPUS CAMPINAS
N° 014/2026

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO - FAI'UFSCar, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob 0 n° 66.991.647/0001-30 ¢ na Inscricao Estadual n® 637.148.460.118,
com sede no campus da Universidade Federal de Sao Carlos — UFSCar, area norte, Rodovia
Washington Luis, km 235, defronte a rotatdria de interseccao entre as ruas dos Bem-Te-Vis e dos
Caracaras, s/n°, na cidade de Sdo Carlos-SP, neste ato representada por seu Coordenador de Gestao
de Pessoas, Sr. Alagui Marques Pereira, devidamente autorizado por meio do “Ato de Delegagio de
Competéncia da FAI*UFSCar”, expedido em 13 de setembro de 2023 pelo Diretor Executivo da
FAI-UFSCar, Prof. Dr. Targino de Aratjo Filho, este legitimado conforme designacdo constante na
59" (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da Fundagdo, na
qualidade de Fundagdo de Apoio ao Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia de Sao
Paulo — IFSP, nos termos da Portaria Conjunta MEC/MCTIC n° 259, de 27 de novembro de 2024 e
conforme o Acordo de Cooperacao Institucional n® 16/2021, visando dar publicidade aos seus atos e
contratagdes, assegurando igualdade de condigdes a todos os interessados, torna publica a abertura
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para selecdo de bolsistas e formagdo de cadastro
reserva para atuagdo nos projetos elencados no Anexo I, conforme os termos a seguir e
CONSIDERANDO que:

I) O Programa de Apoio a Ciéncia e Tecnologia do IFSP (PACTec) foi aprovado no Conselho de
Pesquisa, Inovagao e Pés-Graduacao como um programa que permite a captacao externa de recursos
para pagamento de bolsas a estudantes em projetos de Iniciacdo Cientifica e Tecnologica;

IT) O PACTec ¢ gerenciado pela Fundagdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (FALLUFSCar), devidamente autorizada como Fundagdo de Apoio ao IFSP;

IIT) As bolsas serdo pagas pela FAL.UFSCar, conforme houver captacido de recursos externos para
execucao de cada subprojeto;

IV) Este edital tem como Fonte Financiadora das bolsas a Secretaria de Ciéncia e Tecnologia do

Estado de Sao Paulo, com recursos oriundos de Emendas de Deputados Estaduais, € que estas estdo
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indicadas no Anexo I. A Fonte Financiadora podera solicitar relatérios e prestacdes de contas ao longo
do projeto, que deverdo ser prontamente atendidas pelo bolsista;

V) Que o PACTec contempla projetos previamente submetidos e aprovados no ambito dos Editais do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciacao Cientifica (PIBIFSP) dos campi do IFSP, bem como
em Editais de Cadastro de Reserva de Projetos publicados pelos proprios campi ou pela Reitoria do

IFSP.

1. DO OBJETIVO

1.1. O objetivo deste Edital ¢ selecionar bolsista e formagao de cadastro de reserva discentes
regularmente matriculados IFSP campus CAMPINAS que tenham, preferencialmente, a data de
conclusao do curso posterior a junho de 2027, com disponibilidade para dedicar-se as atividades de
pesquisa, com possibilidade de atuacao presencial nas dependéncias do campus conforme defini¢ao
do coordenador do projeto.

1.2. Este edital ¢ voltado, especificamente, para discentes regularmente matriculados em
curso de nivel médio/técnico ou de graduagao.

1.3. Este edital podera ser revogado a qualquer tempo, no todo ou em parte, sem que isso
implique em direito a indenizag¢do ou reclamacao de qualquer parte.

1.4. Em um prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da publicacdo deste Edital, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e impugnagao do presente documento. Decorrido este prazo,
decaira do direito de fazé-lo.

1.5. A efetiva convocacdo dos candidatos selecionados esta condicionada a aprovacao da

respectiva emenda pelo 6rgao concedente.

2. DA VAGA

2.1. Para cada projeto, sera selecionada a quantidade de bolsistas indicados no Anexo I do
Edital, com formac¢ao de cadastro de reserva seguindo a lista de classificagao.

2.2. No momento da inscri¢cao, o estudante deverd indicar o projeto para o qual esta se
candidatando, nao podendo se candidatar em mais de um projeto no mesmo edital.

2.3. Cada vaga listada no Anexo I possui a sua quantidade de bolsistas, pré-requisitos e
competéncias desejadas pelo coordenador do projeto, devendo o candidato se atentar aos pré-

requisitos.
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2.4. Todas as atividades do bolsista serdo orientadas e supervisionadas pelo Coordenador do

Projeto, e ambos responderdo a Coordenacgdo de Pesquisa e Inovacao (CPI) do campus, & Comissao

Gestora do PACTec e a FAI*UFSCar, para fins de acompanhamento, gestdo e fiscalizagdo do

cumprimento das atividades e obrigacdes relacionadas a bolsa.

2.5. Havendo necessidade de troca do bolsista, ¢ recomendado que o coordenador do projeto

comunique a CPI do campus com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, para que haja tempo habil

para lancamento de novo edital especifico de seleciao de bolsista para o projeto, caso seja necessario.

3. DAS ATRIBUICOES DO BOLSISTA

3.1. Serdo atribui¢cdes do bolsista, quando no exercicio da atividade, com a supervisdo do

coordenador do projeto:

Estar ciente e de acordo com as diretrizes e normativas do PIBIFSP e do edital que aprovou o
projeto ao qual estd se candidatando;

Formalizar o aceite da bolsa por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no sistema da
FAIL.UFSCar;

Cumoprir o plano de trabalho e as determinagdes do coordenador do projeto para realizagdo da
pesquisa, 0s prazos para entrega do relatdrio parcial e final definidos pela Comissdo Gestora
do PACTec, bem como outras demandas apresentadas pela Fonte Financiadora da Bolsa;
Elaborar e submeter os Relatorios Parcial e Final do projeto a aprovagdo do coordenador do
projeto, além de garantir a entrega dos documentos necessarios no prazo estipulado no projeto.
O atraso na entrega dos relatorios poderd acarretar a interrup¢ao do pagamento da bolsa até a
efetiva entrega e aprovagao do relatorio;

Nao acumular a bolsa paga pela Fonte Financiadora com quaisquer outras fomentadas com
recursos proprios do IFSP, por outras agéncias de fomento a pesquisa (Capes, CNPq,
Fundagdo de Amparo a Pesquisa, Finep, dentre outras) ou por Fundag¢des de Apoio, exceto as
provenientes da Politica de Assisténcia Estudantil (PAE) do IFSP;

Solicitar ao coordenador do projeto a substituicdo ou o cancelamento da bolsa em caso de
afastamento das atividades no IFSP, sem justificativa, por mais de 5 dias tteis;

Comunicar a Coordenagao de Pesquisa e Inovacdo do campus qualquer atraso no pagamento
da bolsa.

3.2. No ambito dos projetos o bolsista desempenhara as seguintes fungdes:
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a) Pesquisa e revisao bibliografica;
b) Coleta e analise de dados ou desenvolvimento tecnologico;
c) Elaboragdo de relatérios;

d) Participacdao em reunides e eventos.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. O processo de selecao dar-se-4 em duas fases, sendo a primeira fase a homologagdo das
inscri¢des, em carater eliminatério, e a segunda fase, andlise do perfil do candidato conforme os
critérios apresentados no item 4.3. do edital, em carater eliminatorio e classificatério.

4.1.1. Somente serdo homologados os candidatos que atendam aos pré-requisitos do Edital ou
da vaga pleiteada, conforme Anexo I do edital.

4.1.2. Caso seja verificado na segunda fase o ndo atendimento aos pré-requisitos previstos no
Edital, o candidato ndo tera atribui¢do de nota com a justificativa de ndo atendimento aos pré-
requisitos.

4.2. A andlise das inscricdes e selecdo dos interessados sera de responsabilidade da
Coordenacao de Pesquisa e Inovagdo do campus e do coordenador do projeto, respeitando os critérios
do presente edital, sob supervisdao da FAI*UFSCar, que acompanhara e homologara os resultados das
etapas para garantir a lisura do processo e conformidade com os requisitos legais.

4.3. Serao avaliados os seguintes critérios de andlise e julgamento:

CRITERIO NOTA

1 Ja ter atuado em pesquisa com as mesmas | at€ 5 pontos, com possibilidade de
caracteristicas atribuicao de valores decimais.

) Atendimento as competéncias desejaveis do Anexo | até 5 pontos, com possibilidade de

I atribuicao de valores decimais.

4.3.1 A pontuagdo dos critérios 1 e 2 sera realizada pelo coordenador do projeto e pelo CPI do
campus, sob supervisao da FAI*UFSCar e serd baseada na analise do Anexo II, preenchido e entregue
pelo candidato no momento da inscri¢do, com o objetivo verificar a experiéncia e as competéncias do

candidato para o desempenho da fungao.
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4.4. A nota final corresponde a soma das notas dos critérios 1 e 2, sendo que serdao
desclassificados os candidatos que obtiverem nota zero na nota final.

4.5. Em caso de empate, a ordem de classificacdo deve considerar a maior nota recebida no
critério 1; em permanecendo o empate, a maior nota no critério 2. Em permanecendo o empate em
todos os critérios, devera ser escolhido o candidato que possua a maior idade.

4.6. O resultado final compreendera a lista de classificagdo, composta pelo candidato
selecionado e pelos candidatos em lista de espera.

4.6.1. Na auséncia de candidatos aprovados ou de lista de espera para a vaga, caberd ao

coordenador do projeto a indicacdo de estudante com perfil compativel com os requisitos da vaga.

5. DA INSCRICAO
5.1. A inscri¢ao dos candidatos dar-se-a4 exclusivamente por meio do formulério eletronico
disponivel abaixo, impreterivelmente no prazo previsto no item 8. CRONOGRAMA deste edital.
Link para o formulario: https://forms.gle/GSivk63nzzHthWh1A

5.1.1. No formulario de inscri¢do deverdo ser anexados, em formato PDF, os seguintes
documentos:
a) Copia do RG e do CPF ou CNH, frente e verso;
b) Atestado de matricula do SUAP - Orientacdo de como obter o atestado em

https://bit.ly/3GUQCMm;

c¢) Curriculo Lattes atualizado no ano corrente;

d) Anexo II (disponivel em https://bit.ly/4kmDcai) preenchido;

e) Anexo IV - Termo de Anuéncia do Responsavel (disponivel em

https://bit.ly/3SJDjR1), apenas caso o candidato seja menor de idade.

5.1.2. A auséncia da autorizacdo prevista no item 5.1.1.e., no caso de candidato menor de
idade, impossibilita a convocagdo do candidato, ainda que aprovado.

5.1.3. Cada candidato poderé se candidatar a apenas um projeto, que devera ser indicado no
formulario eletronico. Os projetos, pré-requisitos € competéncias estdo listados no Anexo 1.

5.2. O horario limite para envio das inscrigdes sera até as 23h59 (vinte trés horas e cinquenta
¢ nove minutos) horario de Brasilia, na data fixada no CRONOGRAMA, nao sendo aceitas inscrigdes

enviadas ap6s a data e horério limite.
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5.3. A FALUFSCar nao se responsabilizara pelas inscri¢des nao recebidas por problemas
técnicos.

5.4. E vedada a participagdo de conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do coordenador do projeto, assim como de
servidor da UFSCar, IFSP, EMBRAPA, EBSERH, que atue na dire¢dao das respectivas entidades e
ocupantes de cargos de dire¢ao superior da UFSCar, IFSP, EMBRAPA ¢ EBSERH.

5.5. Apenas para os projetos que ndo tiverem nenhum candidato homologado na primeira fase,
serd permitida a inscri¢do, pelo mesmo formulério indicado na cldusula 5.1., para a segunda chamada

conforme previsto no item 8. CRONOGRAMA.

6. DO RECURSO
6.1. Apos a publicacdo e divulgacdo do resultado preliminar de cada fase, os interessados
poderdo interpor recurso a FALUFSCAR, de acordo com cronograma do edital, por meio do email:

pactec(@fai.ufscar.br.

6.1.1. Obrigatoriamente deve ser preenchido e enviado o Anexo III (Formulario de Recurso),

disponivel em https://bit.ly/3Zk7an6. Nao serdo aceitas informagdes adicionais no recurso, devendo

o candidato se ater a defesa da candidatura apresentada. Para andlise do recurso, serd considerado
apenas o Anexo III.

6.2 A andlise da interposi¢ao de cada recurso sera realizada pela Coordenadoria de Pesquisa
e Inovacao do campus juntamente com o coordenador do projeto em que o estudante se candidatou,
com a participacdo da FAI*UFSCar, que atuard na avaliagdo da legalidade e adequacdo procedimental
das decisdes recursais.

6.3. O resultado da anélise dos recursos sera publicado conforme o item 8. CRONOGRAMA.

7. DA BOLSA

7.1. A convocagdo do(s) bolsista(s) ocorrera ap6s a publicagdo do resultado e seguird a ordem
de classificag¢do e quantidade de vagas de cada projeto, conforme Anexo L.

7.2. A aprovagdo neste edital ndo garante a concessao da bolsa. A concessdo das bolsas esta
condicionada a captacdo de recursos externos por meio do PACTec, ndo sendo utilizados recursos
orcamentarios do IFSP e da FAL.UFSCar para pagamento das bolsas, com exce¢ao dos casos em que

houver necessidade de contrapartida nos projetos.
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7.2.1. Caso seja contemplado, o candidato recebera uma comunicagdo da Pro-Reitoria de
Pesquisa e P6s-Graduacao do IFSP para preenchimento do sistema da FAL.UFSCar e aceite da bolsa
por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no préoprio sistema.

7.3. As bolsas terdo vigéncia por 10 (dez) meses, sem possibilidade de prorrogagao.

7.4. O valor mensal das bolsas sera de R$ 700,00 (setecentos reais), com dedicagdo de 20
horas semanais, sem prejuizo de suas atividades académicas.

7.5. Em caso de desisténcia durante a vigéncia da bolsa, o estudante devera comunicar o fato
por e-mail ao coordenador do projeto, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

7.5.1. A indicacdo do novo bolsista observard o cronograma administrativo, devendo ocorrer
até o 5° (quinto) dia do més para processamento no ciclo vigente.

7.5.2. O estudante desistente devera apresentar relatdrio parcial das atividades desenvolvidas
até a data do desligamento.

7.6. Estudantes concluintes em 2026 poderdo permanecer no projeto até no maximo final de

novembro.

8. CRONOGRAMA

8.1. Cronograma regular do Edital

ETAPA DATA
Publicagdo do edital 15/06/2026
Periodo de Inscrigdes de 15/06/2026 a 22/06/2026
Andlise do Perfil do Candidato 23/06/2026 a 29/06/2026
Publicacdo do resultado preliminar até 02/07/2026
Prazo para recursos até 03/07/2026
Publicagao do resultado até 14/07/2026
9. DISPOSICOES FINAIS

9.1. A relacdo final dos candidatos classificados serd publicada através do site

www.fai.ufscar.br.

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AQ DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod. Washington Luis, km 235 - C.P. 147 - CEP 13565-905 - Sdo Carlos — SP - Brasil
Telefone (16) 3351-9000 - E-mail fai@fai.ufscar.br - Site www.fai.ufscar.br


http://www.fai.ufscar.br/

AN
UrSCar

9.2. O bolsista devera manter, durante a vigéncia, todas as condigdes de qualificagdo,
habilitacdo e idoneidade necessarias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados
os seus dados cadastrais.

9.3. A condicao de bolsista ndo gera relacao celetista entre as Partes, nem configura a
concessao de cargo ou emprego publico, ndo sendo esta acompanhada de nenhum tipo de beneficio
adicional.

9.6. Os casos omissos serdo analisados e deliberados pela Comissdo Gestora do PACTec, com
a participa¢do da FAI*UFSCar, na qualidade de proponente e responsavel institucional pela execu¢ao

do processo seletivo.
Sao Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira

Coordenador Gestao de Pessoas FAI*UFSCar
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ANEXO I - RELACAO DE PROJETOS

Conforme clausula 1.1, o candidato precisa, preferencialmente, ter periodo de conclusio do curso posterior a junho de 2027.

. Qtde.
Projeto FAI . . . . - A i
Emenda Titulo do projeto de |Orientador Pré-Requisitos Competéncias Desejaveis
SAPIENS .
bolsista
Estar regularmente matriculado no curso de
Analise e Desenvolvimento de Sistemas do
IFSP Campus Campinas;
Ter conhecimentos bdasicos de logica de . .
R N g 1. Nogoes iniciais de desenvolvimento wels,
programagdo e programacéo em Python; . , ;
. . . interfaces graficas ou ferramentas como Streamlit,
Demonstrar interesse em pesquisa aplicada, . .
. . L. IFlask, Django ou similares.
desenvolvimento cientifico e tecnologico; 2. Interesse em aprender sobre LLMs, avaliagdo d
. ¢
Ambiente Web para Avaliacdo de LLMs Ter disponibilidade para dedicacdo de 20 . ’ .
18117 2026.073.87453 . p ¢ 1 Carlos Eduardo Beluzo P . p Q, respostas, prompts, sumarizagdo, classificacde
em Portugués horas semanais as atividades do projeto; .
. ... .. [textual e uso de modelos em portugués.
Demonstrar  interesse em  inteligéncia L . .
o . 3. Organizagdo para registrar atividades, documenta
artificial, modelos de linguagem, | |, .. .. i 1
. . codigos e participar de reunides periddicas de
processamento de textos e pesquisa aplicada;
, . lacompanhamento.
Manter o Curriculo Lattes atualizado;
Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participagdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;
Estar regularmente matriculado no curso de
. . .. Engenharia Elétrica do IFSP Campus|- Disponibilidade para orientagdes no periodo
Desenvolvimento de um dispositivo & . P .p P ¢ P
automatizado ara  controle e Francisco Ubaldo Vieira Campinas; matutino;
u zZ . . . Y o
18117 2026.073.87453 . p N 1 . Demonstrar interesse em pesquisa aplicada, |- Ser participativo e ter iniciativa;
monitoramento da pressdo em cuffs de Junior

tubos endotraqueais.

desenvolvimento cientifico e tecnolégico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;
Nao possuir impedimentos institucionais ou

- Possuir interesse na area de engenharia biomédica;
- Habilidade para trabalhar em equipe.
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académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

Ter conhecimentos em Linguagem de
programagdo C;

Ter Conhecimento em software de desenho
técnico (Inventor);

Ter Conhecimento de eletronica analdgica e
digital;

Ter Conhecimento em microcontroladores
ESP32 e STM32;

18117

2026.073.87453

NETIQUETA: UMA
CONTRIBUICAO GAMIFICADA
PARA O COMPORTAMENTO EM
AMBIENTES VIRTUAIS AOS
ADOLESCENTES DE CAMPINAS-SP

Thiago Aguiar Portela

Estar regularmente matriculado em curso
superior do IFSP Campus Campinas;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto,
desenvolvidas majoritariamente de forma
presencial;

Ter cursado ou estar cursando a disciplina de
Quimica Geral, ou possuir formagdo técnica
em Quimica ou em Alimentos;

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participagdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Interesse por jogos, gamifica¢do, metodologias ativas
de aprendizagem e desenvolvimento de materiais
leducativos;

Interesse por temas relacionados a cidadania digital;
comportamento em ambientes virtuais, seguranga Iia
internet e netiqueta;

Boa comunicagdo oral e escrita, com facilidade para
interacdo com diferentes publicos;

Criatividade, organizacdo e responsabilidade i
planejamento e execugdo das atividades do projeto;
Familiaridade com ferramentas digitais para
elaboracdo de materiais educativos, apresentagdes,
formulérios ou recursos graficos;

Interesse e disponibilidade para participagdo em
lacOes de extensdo, oficinas, visitas e intervengdes em
escolas da regido de Campinas;

Experiéncia prévia em projetos de ensino, pesquisa
ou extensdo, bem como em jogos de tabuleiro, RPG;
jogos educacionais ou outras atividades relacionadas|
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a gamificagdo;

Estar regularmente matriculado no curso
Tecnologo em Analise e Desenvolvimento de
Sistemas ou Engenharia Elétrica a partir do 3°
Semeste

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,

CHATBOT ACADEMICO COM desenvolvimento cientifico e tecnoléeico - Programagdo em Python
- . volv ; . L .
18117 2026.073.87453 [MAPAS E IMPLEMENTACAO EM 1 Ricardo Barz Sovat , . g - Desejavel fluéncia em alguma linguagem dg
i Manter o Curriculo Lattes atualizado; N
DISPOSITIVOS MOVEIS N .. . S [programacao
Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;
Ter disponibilidade para dedicagdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;
Estar regularmente matriculado no curso de
haria elétrica. Nao est: rticipando de| . . . .
engenaria ¢ .e rica. ao estar pa .1c1r.)a-n . © ~e ILeitura de textos cientificos em inglés e capacidadg]
. outros  projetos de  pesquisa/iniciacdo N . K
Desenvolvimento de um tragador de cientifica de redagdo de textos cientificos em portugués.
. . . . ifica. e .
18117 2026.073.87453 |curvas microprocessado para 1 Francisco Pereira Junior ) ) IHabilidade para projeto e montagem de placas de
. . . . Curriculo Lattes atualizado. Ter cursado e ter| . . N . .
transistores bipolares de baixa poténcia . . circuitos eletronicos. Autonomia para organizar o
sido aprovado nas disciplinas EA2S5, PEASS, luxo de trabalho e para a busca de solucdes
MMIS6, INSS6 e PEPS6. Programagdo de p goes.
microcontroladores.
Estar regularmente matriculado no curso de
Engenharia  Elétri do IFSP C . .
nee . ana ctriea o ampus)_ Disponibilidade para orientacdes no periode
. . .. Campinas; .
Desenvolvimento de um dispositivo de Demonstrar inferesse em pesquisa anlicada matutino;
18117 2026.073.87453 |oscilagdo de parede toracica de alta 1 Felipe Marques Pires pesq P - Ser participativo e ter iniciativa;

frequéncia para limpeza das vias aéreas.

desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de

- Possuir interesse na area de engenharia biomédica;
- Habilidade para trabalhar em equipe.

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
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pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

Ter conhecimentos em Linguagem de
programacao C;

Ter Conhecimento em software de desenho
técnico (Inventor);

Ter Conhecimento de eletronica analdgica e
digital;

Ter Conhecimento em microcontroladores
ESP32 e STM32;

18117

2026.073.87453

Desenvolvimento e avaliagdo de
pipelines basicos de Processamento de
Linguagem Natural para textos em

portugués brasileiro

Danilo Douradinho Fernandes

Estar regularmente matriculado e cursando a
partir do 2° semestre do Curso de Analise e
Desenvolvimento de Sistemas.

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdao em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicagdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;"

- Conhecimentos em programacdo, orientagdo ‘af
objetos e linguagem Python

18117

2026.073.87453

Desenvolvimento e testes de um
manovacudmetro digital para avaliagdo

da forca muscular respiratoria.

Francisco Ubaldo Vieira

Junior

Estar regularmente matriculado no curso de
Engenharia Elétrica do IFSP Campus
Campinas;

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Né&o possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participagdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

- Disponibilidade para orientagdes no periodo
matutino;

- Ser participativo e ter iniciativa;

- Possuir interesse na area de engenharia biomédica;
- Habilidade para trabalhar em equipe.
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Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

Ter conhecimentos em Linguagem de
programagao C;

Ter Conhecimento em software de desenho
técnico (Inventor);

Ter Conhecimento de eletronica analdgica e
digital;

Ter Conhecimento em microcontroladores
ESP32 e STM32;

18117

2026.073.87453

Avaliagdo microbiologica e dos teores
de nitratos e nitritos dos embutidos
comercializados na regido de Campinas-
SP

Thiago Aguiar Portela

Estar regularmente matriculado em curso
superior do IFSP Campus Campinas;

Ter disponibilidade para dedicagdo de 20
horas semanais as atividades do projeto,
desenvolvidas majoritariamente de forma
presencial;

Ter cursado ou estar cursando a disciplina de
Quimica Geral, ou possuir formagdo técnica
em Quimica ou em Alimentos;

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participagdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

IPossuir formag@o técnica em Quimica ou em
|Alimentos.

[nteresse em Quimica de Alimentos, Microbiologia ¢|
Seguranga dos Alimentos.

Conhecimento bdasico de técnicas laboratoriais,
preparo de solucdes e boas praticas de laboratorio.
IFamiliaridade com leitura de artigos cientificos ‘¢
Ipesquisa bibliografica.

Conhecimento basico de planilhas eletronicas
organizagdo de dados experimentais.

Organizagdo, responsabilidade e atengdo acs
detalhes.

[nteresse em atividades de extensdo e divulgacao
cientifica.

18117

2026.073.87453

Plataforma Web para Execugdo de
Modelos de Deep Learning via Ul

Carlos Eduardo Beluzo

Estar regularmente matriculado no curso de
Analise e Desenvolvimento de Sistemas do
IFSP Campus Campinas;

Ter conhecimentos basicos de ldogica de
programagdo e programag¢do em Python;
Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,

1. Nogoes iniciais de desenvolvimento web,|
interfaces graficas, dashboards ou ferramentas come
Streamlit, Gradio, Flask, Django ou similares.

2. Interesse em aprender sobre execugdo de modeles
de deep learning, testes de aplicagdes e integragao
lentre modelos computacionais e interface de usuario.

FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
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desenvolvimento cientifico e tecnologico;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;
Demonstrar  interesse em  inteligéncia
artificial, modelos de linguagem,
processamento de textos e pesquisa aplicada;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

3. Organizacdo para trabalhar com codigos,
documentagéo técnica, repositorios ¢
lacompanhamento periddico das atividades de
projeto.

18117

2026.073.87453

Desenvolvimento de um voltimetro
digital microprocessado para medigdo e
registro de fendmenos que afetam a
qualidade da energia elétrica na rede de
distribuicdo de baixa tensdo.

Francisco Pereira Junior

Estar regularmente matriculado no curso de
engenharia elétrica do IFSP Campinas. Néo
estar participando de outros projetos de
pesquisa/iniciagdo cientifica.

Curriculo Lattes atualizado.Ter cursado e ter
sido aprovado nas disciplinas EA2S5, PEASS,
MMIS6, INSS6 ¢ PDSS6. Programagdo de
microcontroladores.

Leitura de textos cientificos em inglés e capacidade
de redagdo de textos cientificos em portugués.
Habilidade para projeto ¢ montagem de placas de
icircuitos eletronicos.

lAutonomia para organizar o fluxo de trabalho e para
a busca de solugdes.

18117

2026.073.87453

Manipulagdo de Bancos de Dados
Vetoriais  para  Aplicagdes  de
Recuperagcdo Semantica baseada em
Embeddings

Ricardo Barz Sovat

Estar regularmente matriculado no curso
Tecnologo em Analise e Desenvolvimento de
Sistemas ou Engenharia Elétrica a partir do 3°
Semeste

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicagdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

- Programac@o em Python
- Desejavel fluéncia em alguma linguagem de
programagao
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18117

2026.073.87453

Desenvolvimento de Oximetro de Dedo
para Monitoramento de SpO2 e
Frequéncia Cardiaca

Felipe Marques Pires

Estar regularmente matriculado no curso de
Engenharia Elétrica do IFSP Campus
Campinas;

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

Ter conhecimentos em Linguagem de
programagdo C;

Ter Conhecimento em software de desenho
técnico (Inventor);

Ter Conhecimento de eletronica analogica e
digital;

Ter Conhecimento em microcontroladores
ESP32 e STM32;

- Disponibilidade para orientagdes no perioda
matutino;

- Ser participativo e ter iniciativa;

- Possuir interesse na area de engenharia biomédica;
- Habilidade para trabalhar em equipe.

18117

2026.073.87453

Chatbot Académico com Interface por
Voz e Avatar Humano

Ricardo Barz Sovat

Estar regularmente matriculado no curso
Tecnologo em Analise e Desenvolvimento de
Sistemas ou Engenharia Elétrica a partir do 3°
Semeste

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participagdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Ter disponibilidade para dedicagdo de 20
horas semanais as atividades do projeto;

- Programac@o em Python
- Desejavel fluéncia em alguma linguagem de
programagao
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18117

2026.073.87453

Desenvolvimento e  produgdo de
cosméticos e sanitizantes artesanais e
naturais a base de produtos apicolas

Thiago Aguiar Portela

Estar regularmente matriculado em curso
superior do IFSP Campus Campinas;

Ter disponibilidade para dedicacdo de 20
horas semanais as atividades do projeto,
desenvolvidas majoritariamente de forma
presencial;

Ter cursado ou estar cursando a disciplina de
Quimica Geral, ou possuir formagdo técnica
em Quimica ou em Alimentos;

Demonstrar interesse em pesquisa aplicada,
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico;
Manter o Curriculo Lattes atualizado;

Nao possuir impedimentos institucionais ou
académicos para participacdo em projetos de
pesquisa ou iniciagdo cientifica;

Estar matriculado em curso do eixo da Quimica,
preferencialmente Licenciatura em Quimica;

Possuir formacgdo técnica em Quimica ou ern
Farmacia;

Interesse por Quimica de Produtos Naturais;
Cosméticos, Quimica Verde e Sustentabilidade;
Conhecimento basico de técnicas laboratoriais,
preparo de solugdes e boas praticas de laboratorio;
Interesse em desenvolvimento, produgdo e avaliaga®n
de formulagdes cosméticas e sanitizantes;
Familiaridade com pesquisa bibliografica e leitura de
lartigos cientificos;

Conhecimento basico de planilhas eletronicas e
organizagdo de dados experimentais;

Organizag@o, responsabilidade e atengdo aos detalh¢s
na execucdo de procedimentos laboratoriais;
Facilidade para trabalho em equipe e elaboragdo de
relatorios técnicos;

Interesse em atividades de extensdo, divulgagdo
cientifica e educagdo ambiental,

Experiéncia prévia em producdo artesanal de
cosméticos, sabonetes, produtos de higiene,
manipulagdo de matérias-primas naturais = cyj
participacdo em projetos de ensino, pesquisa (¢
lextensao.
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ANEXO II - EXPERIENCIA DO CANDIDATO

(no maximo 2 paginas)
Nome do estudante:
Prontuario:
Link do curriculo Lattes:

Titulo do projeto (conforme Anexo I):
1) Experiéncia atuando em pesquisa com as mesmas caracteristicas da vaga pleiteada:

2) Para cada um dos pré-requisitos (Anexo 1) da vaga, explique porque vocé atende aos pré-

requisitos:

3) Liste porque vocé cumpre os Requisitos Desejaveis (Anexo I) da vaga pleiteada:

FUNDAGAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
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ANEXO III - FORMULARIO DE RECURSO

Nome do Candidato

Campus

N° do Edital

Titulo do projeto ao qual se
candidatou

Fundamenta¢ao para o Recurso
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ANEXO IV - TERMO DE ANUENCIA DO RESPONSAVEL

Eu, [NOME DO RESPONSAVEL], portador(a) da carteira de identidade numero
[XX XXX XXX], expedida por [ORGAO EMISSOR], CPF [XXX XXX XXX-XX], residente a
[ENDERECO COMPLETO], na cidade de [NOME DA CIDADE], UF SP, declaro, para os fins legais,
que conhego as normas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO
CIENTIFICA DO IFSP (PIBIFSP), assim como, o EDITAL N°. XX/2025 — EDITAL PUBLICO
PARA A SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA PARA O
PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec) - IFSP CAMPUS [XXXXX], e
que autorizo a participacdo de [NOME DO ALUNO OU ALUNA], CPF [XXX. XXX.XXX-XX],
estudante do curso [NOME DO CURSO] [ANO/PERIODO] do(a) Instituto Federal de Educacdo,

Ciéncia e Tecnologia de Sao Paulo.

Esta autorizacao tem validade para que o menor indicado participe do processo de selegdo e
caso seja selecionado e contemplado, enquanto durar a vigéncia da bolsa, portanto, deverd permanecer
junto aos documentos do menor, devidamente assinados.

Esta autorizacdo ndo dispensa a solicitacdo de autorizacdo do responsdvel em casos de

deslocamento.
Cidade, DD de MM de 2026
Assinatura do responsavel
Telefone do responsavel para contato:

*4 assinatura pode ser no formato eletronico
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